Protection device

EIGENSCHAFTEN

»  Hohe Effizienz

»  Abstrahlwinkel: +£32.5°

»  Thermischer Widerstand (Sperrschicht-Anschltisse) 20°C/W
»  Hohe Zuverlassigkeit

»  Gute spekirale Anpassung an Si-Fotodetektoren

»  Miniatur-SMD-Gehduse 3.45mm x3.45mm x3.0 mm

»  RoHS konform

ANWENDUNGEN
»  Infrarotsensor

GRENZWERTE
‘?NN\@@ &
Durchlassstrom I [mA] 1000
Sperrspannung V, [V] 5
Betrigbstemperatur T, [°C] -40 ... +85
Lagertemperatur T, [°C] -40 ... +100
Lottemperatur T, (LGtzeit 5s) [°C] 260
Therm. Widerstand Sperrschicht-Anschliisse RM [°C/W] 20
Verlustlgistung P, [W] 3
ELEKTRO-OPTISCHE SPEZIFIKATIONEN
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min. | typ. | max.
Gesamtstrahlungsleistung @ 1.=350mA P [mW] - 250
Gesamtstrahlungsleistung @ | =1000mA P, [mW] 560 | 680 | 800
Spitzenwellenlange @ | =350mA Ay [nm] 840 | 850 | 870
Spekirale Bandbreite @ | =350mA AL [nm] - 30
Abstrahlwinkel @ 1.=350mA @, , [deg] - | £325
Durchlassspannung @ |.=350mA V. [V] 145 | 1.7 | 22
Durchlassspannung @ I.=1000mA V., [V] 175 23 | 3.0
Sperrstrom @ V=5V | [UA] - - 10

Die HIRK3535030-G5 ist eine GaAlAs SMD IR-LED in
einem  Miniatur-SMD-Gehduse mit  Keramiksubstrat.  Die
Wellenldnge betragt 850 nm und ist damit auf Fototransistoren
oder Fotodioden aus Silizium mit oder ohne Tageslichtfilter
abgestimmt..

ABSTRAHLCHARAKTERISTIK
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Fiir weitere Informationen ist zusténdig: Dr. Wolf - Tel. +49(0)7452-6007- 23 - e-mail: t.wolf@endrich.com



